














































































专利名称(译) 液晶显示装置
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摘要(译)

提供一种适用于使用氧化物半导体的薄膜晶体管的液晶显示装置。在包
括包括氧化物半导体层的薄膜晶体管的液晶显示装置中，具有衰减透射
可见光强度功能的膜用作至少覆盖氧化物半导体层的层间膜。作为具有
衰减透射可见光强度功能的薄膜，可以使用着色层，并且优选使用透光
的彩色树脂层。可以形成包括透光彩色树脂层和光阻层的中间膜，以使
光阻层用作具有衰减透射可见光强度的功能的膜。
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